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【摘要】高压有机固体电解质片式钽电容器的高温特性是限制此类电容器广泛应用的瓶颈，目前国际上普遍采用105 ℃

的温度上限，而不能满足125 ℃环境下的特殊使用要求。该文通过对电介质进行“屏蔽”和预处理，对有机固体电解质进行

后处理和包封层改善，高压有机电解质片式钽电容器的高温特性得到明显改善，能够安全通过105 ℃、2 000 h和125 ℃、2 000 h
寿命试验。该研究结果将为有机固体电解质片式钽电容器在特殊环境下的应用提供必要的技术支撑。 
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Abstract  The high temperature characteristics of high voltage organic chip tantalum capacitors are the 

bottlenecks to limit the wide applications of capacitors. At present, the temperature limit of 105 ℃ is widely used 
in the world, but cannot meet the special requirements of 125 ℃  environment. By the “shielding” and 
pretreatment of the dielectrics, the post treatment of the organic solid electrolyte, and the improvement of 
encapsulation layer, the high temperature characteristics of high voltage organic chip tantalum capacitors are 
significantly improved, and therefore the life tests of 105 ℃, 2 000 h and 125 ℃, 2 000 h have passed safely. This 
study will provide a technical support for the applications of organic chip tantalum capacitors in the special 
environment. 
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有机固体电解质片式钽电容器使用导电聚合物

代替传统的二氧化锰作为电容器的阴极电解质，在

很多方面显示出其独特的优势[1-3]。多年来，有机钽

电容器在手机、笔记本电脑和台式机等电子设备中

广泛使用，并以其优异的性能得到消费者的认可[4]。

在过去的五年间，有机钽电容器由于高性能和可靠

性，逐步在医疗、汽车电子、航天电子、武器装备

领域拓展市场，特别是汽车电子将成为下一个新的

应用领域[5-6]。高压有机固体电解质片式钽电容器集

合了高体积效率、高电压、小体积和低等效串联电

阻(ESR)等特点，比较适合现代电子电路高频、大功

率、小体积和高精度等的发展要求。特别是随着新

一代半导体技术的成功应用，高压有机固体电解质

片式钽电容器的市场需求呈指数式增长。 
本征导电聚合物如聚吡咯(PPy)和聚三四乙烯

基二氧噻吩(PEDOT)等都可以制作钽电容器阴极电

解质材料[7]。其中PEDOT集良好的可加工性、导电

性和高温稳定性，是目前用得最多的聚合物材料。

然而，长期以来有机电解质钽电容器的特殊环境下

的测试极具争议性，而这些测试条件对于传统的二

氧化锰电容器而言是非常普遍的，包括高温125 ℃、

2 000 h和85 ℃、85%RH测试。截至2015年底，世

界钽电容器的著名公司宣告部分产品突破125 ℃、 
2 000 h的可靠性试验，但高压有机电解质钽电容器
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仍然限制在55～105 ℃的环境中使用[8]。本文在长

期试验基础上，通过对电介质的处理、导电聚合物

涂覆工艺的改变和界面的改性，有效提高了有机钽

电容器在载荷作用下耐受高温长时间烘焙的能力，

通过105 ℃、2 000 h和125 ℃、2 000 h寿命试验测

试。在105 ℃、2 000 h环境中电容器的性能没有明

显的变化，而在125 ℃、2 000 h环境中电容器的电

性能参数的变化幅度较大，但仍然在合格的范围内。

这些研究成果将对高压有机电解质钽电容器在高温

严酷环境中使用提供很好的技术支撑。 

1  试验 
1.1  电介质表面屏蔽和改性 

选择高压有机钽电容器的典型规格50 V、

22 μF(H壳)作为试验样品。按照高压有机电解质钽

电容器的专有工艺完成阳极块的成型、烧结，在

1 ℃、10 ℃以下电解液中化成，化成结束后在高温

(300 ℃、500 ℃)的惰性气体或氮气环境中进行热处

理，再对介质氧化膜在高温蒸汽环境进行表面“屏

蔽”处理，紧接着在原化成液中进行再化成。烘干

后使用非离子性表面活性剂，主要是硅烷偶联剂的

溶液对钽芯子表面进行涂覆，形成表面预涂层，以

遮蔽前期屏蔽残留的缺陷和瑕疵。同时，硅烷偶联

剂还可以起到表面活性剂的作用，能够降低聚合物

溶液在介质氧化膜表面的张力。 
1.2  导电聚合物电解质被覆和后处理 

用原位聚合的方法在预涂层上植入聚合物的

“胚胎”。将覆有导电聚合物的钽芯子浸入专门配置

的清洗溶液或者其他醇类的溶液，使用渗析的方法

析出反应残留物和副产物，特别是清洗残留的金属

离子。干燥后再浸入导电聚合物浆料，并在80 ℃、

200 ℃的烘箱中干燥，得到表面均匀致密的聚合物

膜层。再在高温空气环境中对聚合物膜层进行退火

处理。 
1.3  可靠性试验 

完成老化、浪涌、高低温筛选和温冲等破坏性

测试后，进行125 ℃、2 000 h和105 ℃、2 000 h寿
命试验，其中105 ℃时施加额定电压，125 ℃时施

加额定电压的80%，每隔240 h在线监测高温漏电流

和测试常温电性能参数。 

2  结果与分析 
2.1  介质氧化膜的表面“屏蔽”和处理 

介质氧化膜是电解电容器的核心部分，电介质

品质的优劣直接对电容器的可靠性和击穿电压等有

决定性的影响。虽然对原材料的纯度和化成条件做

了很多的改进，但电介质中的疵点仍然是无法杜绝

的问题。一般认为这些缺陷在电容器正常使用中不

会对电容器造成毁灭性的损伤，但在瞬间的大电流、

高电压冲击时就会诱发这些疵点长大，从而对电容

器造成破坏[9]。采用低温化成，电介质中的应力能

够得到及时的释放，因而能有效抑制电介质中晶核

的生长。再用高温煮洗或蒸洗，将电介质中的晶核

完全“屏蔽”，从而“堵塞”漏电流增大的通道。“屏

蔽”后的介质氧化膜的表面形貌如图1a所示。再用

硅烷偶联剂对屏蔽后的介质氧化膜表面涂覆和改

性，即可以减小毛细微孔内的表面张力，利于聚合

物溶液的渗透，同时，又能够在瑕疵点形成堆积，

有效地堵塞了导电聚合物和介质氧化膜之间的电荷

传输的“捷径”，提高了介质氧化物膜层的稳定性和

可靠性，避免了因这些缺陷诱导的电容器的失效。

硅烷偶联剂固化后的钽芯子的表面形貌如图1b所
示。介质氧化膜经过屏蔽和硅烷处理之后，耐浪涌

电流和电压冲击的能力明显提高。 

 
a. 屏蔽后                     b. 硅烷处理后  

图1  介质氧化膜表面形貌 

2.2  电解质后处理和阴极形成 
有机钽电容器的高温稳定性与导电聚合物在高

温环境下的稳定性直接相关。导电聚合物作为一种

新型的电子材料在各种领域已有很广泛的应用，特

别是在有机太阳能电池、光伏电池和OLED等产品和

器件的应用中[10]，高温稳定性和可靠性一直是研究

的焦点问题[11]。对导电聚合物而言，在高温环境中

长时间使用时容易引起导电聚合物电导率的变化，

也可能导致结构和界面特性发生变异。主要原因是

导电聚合物受到空气中的氧气或者潮汽中的氧作用

引起聚合物性能的变化[12]。据此可推断有机钽电容

器在高温环境的稳定性也与导电聚合物性能的变化

有关。聚合物在高温环境中容易和空气中的氧结合

而发生结构和性能的变化，导致电容器损耗、ESR
增大，部分产品发生容量的衰减。 
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将覆有导电聚合物膜层的钽芯子在高温空气环

境中进行热处理，使得聚合物膜层中吸附的水汽有

效挥发，也使得聚合物中残留的溶剂和掺杂剂得到

挥发或固化。其次，热处理也将使聚合物中活性成

分加速恶化，从而淘汰在氧或潮湿环境中容易被氧

化的产品。再在聚合物膜层表面涂覆专用石墨和银

浆，其中银浆中包含有银纳米粒子。低温固化后化

成纳米银粒子的金属结构，附着能力提高，吸潮能

力降低，从而能够弥补导电聚合物高吸潮的缺点，

延长产品的存储时间和耐久能力。 
2.3  高温长寿命试验 

热稳定性差是导电聚合物的先天性缺陷，虽然

PEDOT是热稳定性较好的聚合物，但在热、电共同

作用时，其性能易发生退化或衰减。因此，国际上

大部分有机钽电容器制造商规定产品的应用范围为

55～105 ℃，但在一些特殊环境下，需要满足125 ℃
的使用要求。通过多次多规格的试验，分析大量的

寿命数据不难看出，绝大部分电容器经过105 ℃、2 
000 h和125 ℃、2 000 h寿命试验后漏电流不会大幅

增加，图2a和图2b中分别为高压电容器50 V、22 
μF(H壳)产品在105 ℃、2 000 h和125 ℃、2 000 h
寿命试验后常温测量的漏电流分布随时间变化。 
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图2  50 V、22 μF电容器寿命试验后的漏电流分布 

由图2可见，绝大部分产品在寿命试验后电流比

较稳定，到1 000 h左右达到最小值，在此基础上略

有增加，然后趋于平稳。个别产品的漏电流有起伏，

这表明在较大的热应力和电应力作用下，电介质的

绝缘性能也随外应力而变化。1 000 h以后，PEDOT
表现出衰减趋势，产品的漏电流也随着变化。 
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     图3  电容器的参数随时间的变化 

图3a为电容器的容量变化率随寿命时间的变

化，对105 ℃环境下的寿命试验，整个过程中容量

变化率在±1%左右，而且离散度较小。但在125 ℃
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试验环境下的电容器在960 h之前，与105 ℃环境下

电容器的容量变化率的幅值非常接近，而且变化趋

势也大致相同，此后，容量变化率随时间的延长逐

渐增大，并且离散度也逐渐增大。这表明电容器在

125 ℃试验环境下容量不断衰减，个别产品的衰减

幅度更大，但都能在行业规定的合格范围内变化。

根据文献[5]，造成这种差异的原因是个体封装的坚

固度有别。图3b和图3c损耗和ESR随寿命时间的变

化。与容量变化率有相似之处是在105 ℃环境下的

寿命试验样品，损耗和ESR几乎趋于平稳，随寿命

时间的变化量很小。这表明该种电容器在105 ℃环

境下高频特性也是非常稳定的。但125 ℃环境下的

寿命试验样品，损耗和ESR都随寿命时间逐渐增大。

在试验中注意到，最先表现为损耗增大，紧接着测

试时出现ESR增长，当ESR的增幅到初始值的1.6倍
左右，容量的衰减率逐渐增大。一般认为ESR和损

耗增大主要是PEDOT在高温空气环境中被氧化，引

起PEDOT的导电链和表面形貌发生变化。 
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     图4  漏电流随寿命测试时间的变化 

漏电流的变化与ESR变化有很大的差异，随寿

命时间的延长呈增长态势，且相对更加复杂，图4a

是常温环境下测试的漏电流，在105 ℃环境中试验

的样品漏电流逐渐增大，而且电流的离散性也随寿

命时间的延长而增大，这主要是PEDOT在105 ℃环

境条件下具有与常温一样的导电机理，高温时导电

离子的内能增大，并且施加了电容器的额定电压，

电流逐渐增加。同时，由于电容器介质氧化膜的绝

缘性能有差异，随载流子运动的加剧，渗漏电流也

表现出较大的离散性。对于125 ℃环境下测试的样

品，测试的起始阶段，电流快速增大，电流的离散

性也较大，随着ESR和损耗的增大，电流的离散性

变得越来越小。图4b为高温环境在线测试的漏电流，

相比常温，高温漏电流较大，但离散区间内的差异

较小，可以看出电容器在高温环境使用时基本能保

持漏电的稳定性，从而整体提高了电容器在高温环

境使用的可靠性和稳定性。 

3  结 束 语 
有机固体电解质片式钽电容器不仅广泛应用于

手机、电脑等民用产品，而且已逐渐向医疗、汽车

电子、武器装备和航空航天等领域渗透，但此类电

容器在特殊环境下的可靠性一直不能确定。通过工

艺和材料两个方面的改进，分别进行了105 ℃、    
2 000 h和125 ℃、2 000 h的寿命试验，试验结果表

明105 ℃、2 000 h的寿命试验中，电容器的电性能

参数比较稳定，使用非常安全；在125 ℃、2 000 h
的寿命试验中，电容器的各向性能参数都在合格范

围内，但容量、损耗和ESR3个参数明显高于初始值

和105 ℃的寿命试验值，但可以安全通过125 ℃、  
2 000 h的寿命试验，基本能满足特殊环境使用要求。 

 
参  考  文  献 

[1] 杨红生, 周啸, 楚红军, 等, 导电高分子钽电解电容器的

研究进展[J]. 电子元件与材料, 2003, 22(7): 33-38 
 YANG Hong-sheng, ZHOU Xiao, CHU Hong-jun, et al. 

Recent advances in the research on the tantalum electrolytic 
capacitor: Using conductive polymer for counter electrode. 
[J] Electronic Components & Materials, 2003, 22(7): 33-38 

[2] 刘建清, 李荐, 戴艳阳. 固体钽电解电容器研究发展趋势

[J]. 稀有金属与硬质合金, 2002, 30(2): 41-44 
 LIU Jian-qing, LI Jian, DAI Yan-yang, et al. The Research 

and development on solid electrolytic tantalum capacitor[J]. 
Rare Metals and Cemented Carbides, 2002, 30(2): 41-44 

[3] PRYMAK J. Replacing MnO2 with conductive polymer in 
solid tantalum capacitors[C]//Carts Components Technology 
Institute Inc.[S.L.]: 1999: 148-153. 

[4] NIWA S, TAKETANI Y. Development of new series of 
aluminium solid capacitors with organic semiconductive 
electrolyte[J]. Journal of Power Sources, 1996, 60(2): 



  第5期                       田东斌，等:  高压有机片式钽电容器高温可靠性研究 

 

765  

165-171 
[5] JAYSON Y, JAVAID Q. Polymer based tantalum capacitors 

for automotive applications. [EB/OL]. [2017-02-03]. 
https://ec.kemet. com/wp1017, 2015.  

[6] KIRCHMEYER S, REUTER K. Scientific importance, 
properties and growing applications of poly[J]. Journal of 
Materials Chemistry, 2005, 15(21): 2077-2088 

[7] YONG Z, HUI F, WU X, et al. Progress of electrochemical 
capacitor electrode materials: a review[J]. International 
Journal of Hydrogen Energy, 2009, 34(11): 4889-4899 

[8] WEI Q, MUKAIDA M, KIRIHARA K, et al. Recent 
progress on PEDOT based thermoelectric materials[J]. 
Materials, 2015, 8(2): 732-750  

[9] VASINA P, ZEDNICEK T, SIKULA J, et al. Failure modes 
of tantalum capacitors made by different technologies[J]. 
Microelectronics Reliability, 2002, 42(6): 849-854 

[10] ANDREAS E, STEPHAN K, WILFRIED L, et al. PEDOT: 
Principles and applications of an intrinsically conductive 
polymer[J]. Crc Press. 2011.  

[11] VITORATOS E, SAKKOPULOS S, DALAS E, et al. 
Thermal degradation mechanisms of PEDOT: PSS[J]. 
Organic Electronics, 2009, 10(1): 61-66 

[12] EVANGELOS V, SOTIRIOS S, NIKOLAOS P, et al. 
Conductivity degradation study of PEDOT: PSS films 
under heat treatment in helium and atmospheric Air[J]. 
Open Journal of Organic Polymer Materials, 2012, 2(1): 
7-11. 
 

编  辑  刘飞阳 
 

《电子科技大学学报》征订启事 
 

创刊于1959年的《电子科技大学学报》，经教育部批准，

为国家教育部校共办学术期刊，《电子科技大学学报》是全

国最早的电子类期刊之一，是以电子科学为主的综合性学术

刊物。主要刊登： 

1) 复杂性科学专栏：复杂系统、复杂网络、大规模网络

软件系统的复杂性分析与验证、人类动力学等； 

2) 通信与信息工程：电子通信、电子测量、电视技术、

雷达、电子对抗、遥控遥测、信息论、电磁场工程、天线、

微波理论与技术等； 

3) 物理电子学：等离子体物理、凝聚态物理、高温超导

技术、电子物理与器件等； 

4) 自动化工程：控制理论与控制工程、检测技术与自动

化装置、模式识别与智能系统、测试计量技术及仪器、地图

制图学与地理信息工程等； 

5) 计算机工程与应用：计算机系统结构、计算机软件与

理论、计算机应用技术、信息安全、软件工程等； 

6) 电子信息材料与器件：半导体物理与器件、电子材料

与元件等； 

7) 光电子学工程与应用：光学工程、激光与光纤技术等； 

8) 生物电子学：神经信息科学与技术、生物医学信息技

术、生物物理科学与技术等； 

9) 机械电子工程：机械制造及其自动化、机电系统、机

械设计及理论、精密仪器及机械等。 

2001年《电子科技大学学报》进入了国家“双百期刊”

方阵；2002年获第二届国家期刊奖提名奖；2006年荣获首届

中国高校优秀科技期刊奖；2008年荣获第二届中国高校优秀

科技期刊奖；2009年全国高校科技期刊优秀编辑质量奖；

2010年荣获中国科技论文在线优秀期刊一等奖，第3届“中

国高校优秀科技期刊”奖，首届“四川省高校精品科技期刊”

奖；2011年荣获中国科技论文在线优秀期刊一等奖；2012年

荣获中国科技论文在线优秀期刊二等奖；2014年荣获“中国

科技论文在线优秀期刊一等奖”，第二届“四川省高校精品

科技期刊奖”；2015年荣获“四川省高校科技期刊优秀编辑

部”；2016荣获“第三届四川省高校精品科技期刊奖”；2017

年荣获“中国高校科技期刊优秀团队”“中国高校科技期刊

优秀网站”及“四川省高校科技期刊优秀编辑部”。 

《电子科技大学学报》被美国《工程索引》的Ei 

Compendex数据库等20个数据库和文摘杂志摘录。 

本刊的阅读对象主要是从事上述学科、专业类的教学、

科研人员、研究生、大学本科生及工程技术人员。 

《电子科技大学学报》为双月刊(单月30日出版)，国内

外公开发行，需订阅《电子科技大学学报》的单位和个人，

请向当地邮局办理订阅手续。 

刊号：ISSN 1001-0548 

CN51-1207/T 

国内发行代号：62-34     

国外发行：中国出版对外贸易总公司(北京782信箱) 

开本：880×1230  大16 

印张：10 

定价(国内)：25.00 元 

本刊通信地址：成都市成华区建设北路二段4号《电子

科技大学学报》编辑部     

邮政编码：610054 

电话：028-83202308 ,  028-83207559   

E-mail：xuebao@uestc.edu.cn     

网址：http://www.xb.uestc.edu.cn 

 

本刊编辑部 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


